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A finalidade do projeto de uma fonte de alta tensdc para a
magnetron & melhorar a gqualidade do filme. Esta fonte mantém uma
tensdoc continua constante pois faz uso de um circuito
retificador em ponte com filtragem. A frequéncia de ondulagdoc é
de 120 Hz em vez de 60 Hz. O capacitor é carregadoc com uma
frequéncia duas vezes maicr e tem somente metade do tempo de
descarga conforme figura 1.
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Figura 1 - Saida de onda completa com filtragem.

Como consequéncia, a ondulagd3c & menor e a tensidc CC é 95% da
tensdo de pico. A tensac de ondulagdo & dada pela férmula:

Vond =1 / £ C
onde: Vond = tensdc de pico a pico de ondulagdo;
= corrente de carga CC;

frequéncia de ondulagdo.
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O circuito utiliza um variador de tensdo por motivo de seguranga
permitindo uma elevagdo gradual da tensdc de saida da fonte.
Existem também dois resistores que limitam a corrente de carga
dos capacitores.

"Pelo fato da magnetron estar sendo alimentada durante todo o©

tempo evita-se o problema da cintilagdo do plasma na frequéncia
de 60 Hz.
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Com fotos tiradas de dois filmes crescidos em 1lguals condig¢des
verifica-se que o filme <crescidoc com & fonte nova & mais
homogéneo, apresentou uma maior cristalizagdc e formou menos
carbonc amorfo. ‘

Devido ao fato da magnetron trabalhar em regime constante optou-
se por uma magnetron cujo modelo permite uma refrigeracdo melhor
devido ao novo perfil das palhetas de dissipagdo, além da
ventilacdo forcada que continua em uso.

A figura 3a mostra o© espectro Raman do filme crescide com a
fonte antiga e a figura 3b com a fonte nova.
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Figura 3a - Espectro Raman do filme crescido com a fonte antiga.
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Figura 3b - Espectro Raman do filme crescido com a fonte nova.
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